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TLWR7600 618 AlInGaP Ha GaAS 1680 70 1.83 2.2 2.67 10 20
TLWR8600 KpacHbIin 615 AlinGaP Ha GaAS 2400 70 2.0 2.2 2.7 10 20
TLWR9600 615 AllnGaP Ha GaAS 2560 70 1.83 2.2 2.7 10 20
TLWO7600 OpaHXeBblii 605 AlinGaP na GaAS 1680 70 1.83 2.2 2.67 10 20
TLWY7600 KENThIl 592 AlInGaP Ha GaAS 1120 70 1.83 2.1 2.67 10 15
TLWY8600 590 AllnGaP Ha GaAS . 2400 70 1.83 2.1 2.7 10 15
TLWTG7600 3eneHblin 523 InGaN Ha SiC 60 720 50 3.87 4.2 4.7 5 10
TLWBG7600 CUHe-3eNeHbli 505 InGaN Ha SiC 560 50 3.87 4.2 4.7 5 10
TLWB7600 CUHWIA 470 InGaN Ha SiC 264 50 3.89 4.3 4.7 5 10
TLWW7600 InGaN/YAG Ha SiC 520 50 3.88 4.3 5.1 5 10
TLWW8600 Genblit x=0.33y=0.33 InGaN/YAG Ha SiC 800 50 3.89 4.3 5.2 5 10
TLWW9600 InGaN/YAG Ha SiC 1200 50 3.89 4.3 5.2 5 10
TLWR7900 618 AllnGaP Ha GaAS 1680 70 1.83 2.2 2.67 10 20
TLWR8900 KPacHbIi 615 AlinGaP Ha GaAS 2100 70 1.83 2.2 2.7 10 20
TLWR9900 615 AlinGaP Ha GaAS 2240 70 1.83 2.2 2.7 10 20
TLWO7900 opaHxeBsbli 605 AlInGaP Ha GaAS 1680 70 1.83 2.2 2.67 10 20
TLWY7900 KENTBI 592 AllnGaP Ha GaAS . 1120 70 1.83 2.1 2.67 10 15
TLWY8900 AlinGaP Ha GaAS 90 2400 70 1.83 2.1 2.67 10 15
TLWTG7900 3eneHbin 523 InGaN Ha SiC 720 50 3.87 4.2 4.7 5 10
TLWBG7900 CUHe-3eneHblit 505 InGaN Ha SiC 560 50 3.87 4.2 4.7 5 10
TLWB7900 CUHWIA 470 InGaN Ha SiC 264 50 3.89 4.3 4.7 5 10
TLWW7900 Genblit x=0.33 y=0.33 InGaN/YAG Ha SiC 520 50 3.88 4.3 5.1 5 10




